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studia:

Nazwa kierunku studiéw:
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Cel ksztatcenia i wykaz literatury

Gtéwny cel ksztatcenia:

Celem zajeé jest uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu fizycznych wiasciwos$ci materiatéw
elektronicznych oraz zasad dziatania podstawowych elementéw i uktadéw elektronicznych jak réwniez wyksztatcenie
umiejetnosci w zakresie analizy i podstaw projektowania podstawowych uktadéw elektronicznych.

Ogdlne informacje o zajeciach:

Zaliczenie modutu umozliwia, poparte przez empiryczne pomiary, zrozumienie zasad dziatania podstawowych elementéw
i uktadéw elektronicznych, oraz pozwala na uzyskanie podstawowych umiejetnos$ci w zakresie symulac;ji tych uktadéw.

Materiaty dydaktyczne:
http://e-learning.prz.edu.pl/

Inne:

https://kpe.w.prz.edu.pl/laboratoria/laboratoria-dydaktyczne/laboratorium-podstaw-elektroniki

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zaje¢



Literatura wykorzystywana podczas zaje¢ wyktadowych
Oficyna Wydawnicza Politechniki

1 A.Kusy Podstawy Elektroniki cz | Przyrzady pétprzewodnikowe Rzeszowskiej.
2 W. Marciniak Przyrzady potprzewodnikowe i uktady scalone WNT.

A. . .
3 Filipkowski Uktady elektroniczne analogowe i cyfrowe WNT.

M. Elektronika Dla Informatykéw i studentéw kierunkéw

Olszewski  nieelektrycznych

Helion, Gliwice .

Literatura wykorzystywana podczas zajeé ¢wiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. W. Stadler, A. Kusy, A.  Elektronika. Zbér zadan. Cz. | Przyrzady

Kolek potprzewodnikowe Rzeszowskiej.

Stadler A., Kusy A. Kolek Elektronika. Zbor zadan. Cz.2 Podstawowe

A.:Elektronika. uktady elektroniczne Rzeszowskiej.

Elektronika w Zadaniach. Analiza statoprgdowa

Wydawnictwo Pracowni

Oficyna Wydawnicza Politechniki

Oficyna Wydawnicza Politechniki

1984
1987

1993

2022

1995

1996

3 W. Cigzynski uktadéw pétprzewodnikowych Komputerowej Jacka Skalmierskiego 2000
. . ) Wydawnictwo Pracowni
4 W. Cigzynski Elektronilka W Zadaniach. Idealne wzmacniacze Komputerowej Jacka Skalmierskiego 2001
operacyjne
5 A. Filipkowski Elementy.| uktady elektroniczne. Projekt i Oficyna Wyt.ja'wmcza Politechniki 2002
laboratorium Warszawskiej.
Literatura do samodzielnego studiowania
K. Saeed, M. Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentéw Oficyna Wydawnicza Politechniki
. . ; : . 2020
Parfieniuk informatyki Biatostockiej.
2 C. Marven, G. Ewers Zarys cyfrowego przetwarzania sygnatéw WKit. 1999

Wymagania wstepne w kategorii wiedzy / umiejetnosci / kompetencji

spotecznych

Wymagania formalne:

Podstawowa wiedza z teorii obwodéw i sygnatéw, metrologii elektrycznej i elektronicznej oraz znajomosé matematyki i
fizyki w zakresie objetym programami dla I-go roku studiéw

Wymagania wstepne w kategorii Wiedzy:
Ma wiedze w zakresie teorii obwodéw i sygnatéw oraz pomiaréw podstawowych wielko$ci elektrycznych.

Wymagania wstepne w kategorii Umigjetnosci:
Potrafi analizowa¢ proste liniowe obwody pradu statego i zmiennego w dziedzinie czasu i czestotliwosci,

Wymagania wstepne w kategorii Kompetencji spotecznych:
Ma swiadomo$¢ odpowiedzialno$ci za witasna prace oraz gotowo$¢ podporzagdkowania sie zasadom pracy w zespole.

Efekty uczenia sie

MEK Student, kt6ry zaliczyt zajecia prowadzace do osiggnigcia danego kazdego z wymienionych Zwli(qEz: iz
efektu uczenia sie efektéw uczenia sie
Stosuje modele pasmowe materiatéw i wyktad,wyktad zaliczenie cz.
01 elementéw elektronicznych do interaktywny,dyskusja pisemna, prezentacja K-W02+
przedstawienia ich wybranych wtasciwosci. dydaktyczna dokonan (portfolio)
Stosuje odpowiednie uktady i metody do zaliczenie cz.
pomiaréw podstawowych parametréw pisemna, raport K-

02

wybranych elementéw i uktadéw

elektronicznych.

elementéw pétprzewodnikowych i prostych dyskusja

Formy zaje¢/metody dydaktyczne Metody weryfikacji

wyktad, laboratorium

pisemny, obserwacja U20+++

03

wykonawstwa

Oblicza parametry i charakterystyki wyktad, wyktad interaktywny, raport pisemny, .
zghczenle cz. U20+++
pisemna

uktaddw elektronicznych, w tym uktadéw ze dydaktyczna,wiczenia,
sprzezeniem zwrotnym. laboratorium

Zwigzki
z PRK

P6S-
WG



Formy zajeé/metody dydaktyczne Metody weryfikacji

MEK Student, ktory zaliczyt zajecia prowadzgce do osiggnigcia danego kazdego z wymienionych Zwigzkiz  Zwigzki

efektu uczenia sig efektéw uczenia sig KEK ZPRK
P6S-
Stosuje matosygnatowe schemat KO
J ¥9 . 3 y wyktad, wyktad interaktywny, . . K-U0O1+ P6S-
zastepcze do analizy parametow . zaliczenie cz.
L . dyskusja dydaktyczna, . K- KR
04 podstawowych elementow i uktadéw L . pisemna, raport
elektronicznych w tym wzmacniaczy m.cz. . ooon'a rachunkowe, isemn U20+++ P6S-
. y y . YM-CZ \aboratorium P y K-K04++ UO
dla réznych zakreséw czestotliwosci. P6S-
Uuw
Stosuje podstawowe uktady elektroniczne . zghczenle cz . K- PoeS-
. S .. wyktfad, wyktad interaktywny, pisemna, prezentacja uw
05 w zadaniach obejmujacych zakres techniki . B . WO02+++
. dyskusja dydaktyczna dokonan (portfolio), P6S-
cyfrowej . K-U20++
raport pisemny WG
Tresci programowe
Sem. TK Tresci programowe Realizowane na MEK
2 TKO1 Wiasciwosci fizyczne materiatéw elektronicznych WO01-W02 MEKO1
2  TKO02 Zjawiska kontaktowe i powierzchniowe w pétprzewodnikach WO03-W04 MEKO1
. . . . . WO05-W06, C01-C04, MEKO01 MEK02
2 TKO3 Diody pétprzewodnikowe i ich zastosowania L1-L3 MEKO3
. - W07-W12, C05-C08, MEKO1 MEK02
2  TKO04 Tranzystory bipolarne i unipolarne LAL5 MEKO3
2  TKO5 Przyrzady optoelektroniczne W12-W13, L6-L7 MEKO1 MEKO3
.. W14-W17,C09-C12, MEKO02 MEKO03
2  TKO06 Uktady wzmacniajgce m.cz. L8111 MEK04

Uktady scalone analogowe - liniowe zastosowania wzmacniacza

2 TKO7 ] W18-W20,L13-L15 MEKO02 MEK03
operacyjnego
2 TKOS Uk’fady sca!ong cyfrowe - Podstawowe bramki logiczne, uktady W21-W25, L14-L15 MEK02 MEKO03
kombinacyjne i sekwencyjne MEKOQ5
Naktad pracy studenta
Forma zajgé Praca przed zajgciami Udziat w zajeciach Praca po zajeciach
Uzupetnienie/studiowanie notatek:
Przygotowanie do kolokwium: Godziny kontaktowe: 2.00 godz./sem.
Wyktad (sem. 2) 10.00 godz./sem. 20.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury:
15.00 godz./sem.
Cwiczenia/Lektorat Godziny kontaktowe:
(sem. 2) 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do
laboratorium:
. Godziny kontaktowe: Dokoriczenia/wykonanie
Laboratorium (sem. 2) 12.00 godz./sem. 15.00 godz./sem. sprawozdania: 12.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium:
4.00 godz./sem.

Przygotowanie do konsultaciji:

Konsultacje (sem. 2) 1.00 godz./sem

Zaliczenie pisemne:
Przygotowanie do zaliczenia: 1.00 godz./sem.
10.00 godz./sem. Zaliczenie ustne:

1.00 godz./sem.

Zaliczenie (sem. 2)

Sposob ustalania ocen czgstkowych i koncowej



Forma zajgé Sposob ustalania ocen
Wyktad Zaliczenie pisemne, kurs e-learningowy, realizacja projektu
Cwiczenia/Lektorat Na podstawie ocen ze sprawdzianéw
Laboratorium Na podstawie ocen z wejsciéwek ze sprawozdan
Ocena koficowa  Srednia arytmetyczna ocen z wyktadu, laboratorium i éwiczer rachunkowych

Przyktadowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia

C]

Realizowane podczas zaje¢ éwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
C]

Inne

C]

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma mozliwos¢ korzystania z materiatéw pomocniczych : nie

Tresci zajeé powiazane sg z prowadzonymi badaniami naukowymi tak

E. Korzeniewska; M. Kusy; M. Maczka; A. Non-Destructive Surface Characterization Using Microscopic Imaging

: 0
Szlachta and Data Modeling 2025
E. Korzeniewska; M. Lebioda; M. 3D modeling of transport properties on the surface of a textronic
2 ) : . - 2025
Maczka; S. Pawtowski structure produced using a physical vapor deposition process
3 G. Haldas; M. Maczka Voltage-Controlled and Injector Layer Thickness-Dependent Tuning of 2025
Quantum Cascade Laser for Terahertz Spectroscopy
P. Markiewicz; M. Maczka; S. Pawtowski; Application of the boundary element method in 3D models of
4 . . 2025
J. Plewako; R. Sikora grounding systems
5 G. Hatdas; E. Korzeniewska; M. Maczka; Quantum Effects Induced by Defects in Thin-Film Structures: A Hybrid 2024
S. Pawtowski Modeling Approach to Conductance and Transmission Analysis
6 M.Maczka: S. Pawtowski: J. Plewako Mode]mg of the textronic structure using the Iterative Fundamental 2024
Solutions Method
A. Bilska; E. Korzeniowska; M. Maczka; .
7 S. Przybyk: P. Sama: R. Zawislak Prototype of Data Collector from Textronic Sensors 2023
8 G. Haldas; M. Maczka; S. Pawtowski QCL Active Area Modellng with a View to Being Applied to Chemical 2023
Substance Detection Systems
P. Markiewicz; M. Maczka; S. Pawtowski; Using interpolation method to estimation step and touch voltage in
9 ) . 2023
J. Plewako; R. Sikora grounding system
10 G. Haldas: M. Maczka: S. Pawlowski Zastosowanie aprc;ksymacp wielomianowej w symulacjach 2022
kwantowych laseréw kaskadowych
. . A Polynomial Approximation to Self Consistent Solution for
11 M. Maczka; S. Pawtowski Schrédinger—Poisson Equations in Superlattice Structures 2022
12 M. Maczka: S. Pawlowski Optimisation of QCL Structures Modelling by Polynomial 2022

Approximation



